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Polprzewodnikowy uklad przekainikowy ze strefg nieczulofci
oparty na przerzutnikach Schmitta, pracujacy na tranzystorach
p-n-p i n-p-n
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Pr2edmiotem wynalazku jest pélpr-zewodnikowy '

uklad przekaZnikowy ze strefa nieczulo$ci,
ty na dwéch przerzutnikach Schmitta.

Uktad wedtug wynalazku posiada zasadnicze za-

opar-

lety w stosunku do dotychczasowych rozwigzanh-

bezstykowych ukladéw o charakterystyce przekaZ-
nikowej ze strefa nieczulo$ci, a mianowicie: duzg
prostote ukladu duzg stalo§é temperaturowg stre-
fy nieczulofci ze wzgledu na siumowanie si¢ war-
toci bezwzglednych napieé progowych oraz prak-
tycznie niezalezny od temperatury Srodek. strefy
histerezy.

Dotychczasowe rozwigzania bazujgce na prze-
rzutnikach pracujgcych na tramzystorach tego sa-
mego typu wymagajg, do uzyskania 2qdanej cha-
rakterystyki, dodatkowych wzmacniaczy pradu sta-
lego, ktére wprowadzajg dodatkowg niestabilno$é
temperaturows.

Uklady wykorzystujagce wzajemne przesuniecie
napie¢ progowych, w celu uzyskania strefy nie-

czutoSci, s§ réwniez mato stabilne, gdyz ma sku- -

tek zmian temperaturowych zmienia sie $rodek
strefy histerezy. Wymagaja one réwniez dodatko-
wego napiecia polaryzujgcego do przesumiecia cha-
rakterystyki przekaZnikowej ma osi napieé.
Celem wynalazku jest realizacja bezstykowego
ukladu o charakterystyce przekaZnikowej ze stre-
fq nieczulosci, opartego na przerzutnikach Schmitta.
Cel ten zostal osiggniety przez zastosowanmie
dwoch przerzutnikéw Schmitta o wspélnym wejs-
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ciu, przy czym pierwszy przerzutnik zrealizowano

" na tranzystorach typu n-p-n, a drugi przerzutnik

zrealizowano na tranzystorach p-n-p. Napiecie
wyjbciowe obu przerzutnikéw podano na wsp6lny
opbr sumujgcy.

Rozwigqzanie to pozwala w prosty sposéb uzyskaé

charakterystyke przekaZnikowsg ze strefgs nieczu-
loSci symetryczng dookola wartofci zerowej i wy-
kazujgcq duzg stabilno§¢ temperaturows.
W rozwigzaniu tym stajg sie zbedne uklady odej-
mujgce odpowiednie napiecie polaryzujgce, otrzy--
mywane np. za pomocg diod Zenera. Napiecia te
sg potrzebne do przesuniecia charakterystyki ukla-
du symetrycznie dookola wartoéci zerowej.

Wynalazek zostanie blizej objasniony na przy-
kladzie wykonamia przedstawionym na rysunku,
na ktérym fig. 1 przedstawia schemat ideowy
péiprzewodnikowego ukladu przekaZnikowego ze
strefs mnieczulofci, opartego ma przerzutnikach
Schmitta, a fig. 2 przedstawia charakterystyke
ukladu przekaZnikowego ze srefg nieczutofci.

Typy zastosowanych w ukladzie elementéw oraz
ich warto$ci okreflone s przez parametry uzyt-
kowe jak: szeroko§é strefy nieczuloSci, oraz wiel-
ko§é i czas narastania uskok6w na wyjsciu.

Zasada dzialania ukitadu jest nastepujgca. Syg-
nal wejSciowy podaje sie réwnoczeSnie na oba
przerzutniki Schmitta. Pierwszy  przerzutnik
Schmitta pracuje na tranzystorach Tr; i Tr, typu
n-p-n, natomiast drugi przerzutnik Schmitta pra-
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cuje na tranzystorach Tr; i Trs. typu p-n-p. Gdy
sygpal wejSciowy jest na tyle maty, Ze zawiera
sie pomiedzy warto§ciami progowymi Up, i Up;
zaden z przerzutnik6w Schmitta nie zadziata i na-
piecia na kolektorach tranzystoréw Tr, i Tr, osia-
gaja warto§¢ minimalng okre§long przez spadki
napieé na oporach emiteré6w oraz tranzystorach.

Przy symetrii obu przerzutnikéw Schmitta oraz
réwnych co do bezwzglednej wartoSci napieciach
zasilania Uk; = Uk,, napiecie wyj$ciowe Uwy poja-

wiajace si¢ ma oporze sumujacym R; jest réwme . .
: ’ U7t 7 7 Schmitta, pracujacy na tranzystorach p-n-p i n-p-n

zeru.

W przypadku, gdy sygnal wejSciowy Uye prze-
kroczy gbrng warto§¢ progowsq Up, zadziala pierw-
szy przerzutnik powodujgc wzrost napiecia kolek-
tora tranzystora Tr.. Napiecie to podawane jest
poprzez opér R, na op6r sumujacy R; i powodu-
je skokowy wzrost napiecia Uwy do wartoSci Uj.
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W przypadku, -gdy z kolei sygnat wejsciowy Uwe:

przekroczy dolng warto§é progowa Up, zadziala

. 4 .
dolny przerzutnik Schmitta powodujgc zatkanie
tranzystora Trs, co z kdlei pociaga za soba ma-
lenie napiecia tramnzystora Tr; do warto§ci blis-
kiej —Uk,. Napiecie to podaje sie poprzez opér
R; na wspélny opbér sumujacy Rs;. Powoduje to
skokowe zmniejszanie sje napiecia wyjSciowego
Uwy na oporze R; do wartosci —U.,.

Zastrzezenie patentowe.
uklad
oparty

przekaznikowy ze

na przerzutnikach

Poéiprzewodnikowy
strefg  nieczulo$ci

znamienny tym, Ze skladg sie z dwéch przerzutni-
kéw Schmitta, z ktoérych jeden pracuje na tran-
zystorach typu n-p-n, a drugi pracuje‘ na tran-
zystorach typu p-n-p, przy czym wejScia .obu
przerzutnikéw sa polaczone réwmnolegle, natomiast
wyjScia przerzutniké6w sg dotaczone do wspblnego
opornika sumujgcego (R;) za pomocg opornikéw
Ry, Ry).
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